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PLAN PRACY DYPLOMOWEJ IN śYNIERSKIEJ 
 

Tytuł pracy: Generator impulsów sterujących tranzystorów mocy MOS i IGBT 

Tytuł pracy w j ęzyku angielskim: Driving circuit for MOS and IGBT transistors 

Opiekun pracy: dr inŜ. Krzysztof Napiórkowski 

Dodatkowy opiekun pracy: — 

Cel i zakres pracy:  

Celem pracy jest zaprojektowanie i realizacja praktyczna generatora impulsów sterujących tranzystory 
MOS lub IGBT. Generator powinien dostarczać na dwóch separowanych wyjściach impulsy sterujące 
o regulowanej amplitudzie i odstępie czasu pomiędzy nimi oraz regulowanej częstotliwości pracy. 

Wymagania w stosunku do studenta (np. znajomość języka programowania lub języka obcego): 

Dobra znajomość analizy stanów nieustalonych, programu analizy układów elektronicznych 
SPICE, język angielski 
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